Attenzione: i dati modificati non sono ancora stati salvati. Per confermare inserimenti o cancellazioni di voci è necessario confermare con il tasto SALVA/INSERISCI in fondo alla pagina









	


	
	



	
	
	
	
	
		
		
		
		

		
	
	
	
	





	




	
		
			[image: IRIS]
		
		
			[image: IRIS]
		
		
			
		
		
			

				
					Home
				
	
					
						Sfoglia
					
						Macrotipologie
& tipologie
							

						Autore
						Titolo
						Riviste
						Serie
						

				


			
				
					
					
				

			

				
					
						IT
					
						[image: Italiano] Italiano
						[image: English] English
							

				
	
					












	LOGIN


		

	






				
					
						
  
    [image: Logo Politecnico di Torino]
    [image: Logo Politecnico di Torino]
  


PORTO @ [image: ] Archivio Istituzionale della Ricerca


				

			

		
		




			
	        	
	
			IRIS
	Catalogo POLITO
	1 Contributo su Rivista
	1.1 Articolo in rivista


	



















































	
	
		
		
	









This paper presents an investigation of a concurrent low-cost dual-band power amplifier (PA) fabricated in SiGe technology, able to simultaneously operate at two frequencies of 2.45 and 3.5-GHz, including an evaluation of its system level performance potentiality. Taking into account the technology novelty and the lack of device characterization and modeling, a hybrid (MIC) approach has been adopted both for a fast prototyping of the PA and for the evaluation of the device potentiality based on an extensive linear and nonlinear characterization. The comparison of PA performance in single-band or concurrent mode operation will be presented. In particular, the measured PA prototype shows an output power of 17.2 and 17-dBm at a 1-dB compression point, at 2.45 and 3.5-GHz, respectively, for CW single-mode operation, with a power added efficiency around 20%. System-level analysis predicts that, when the PA is operated under the 20-MHz Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM) concurrent signals, the maximum output power levels to maintain the Error Vector Magnitude (EVM) within 5% are 11 and 3.5-dBm at 2.45 and 3.5-GHz, respectively. Moreover, new concepts and possible new system architectures for the development of the next generation of the multi-band transceiver front-end will be provided with an extensive system-level evaluation of the amplifier.
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				This paper presents an investigation of a concurrent low-cost dual-band power amplifier (PA) fabricated in SiGe technology, able to simultaneously operate at two frequencies of 2.45 and 3.5-GHz, including an evaluation of its system level performance potentiality. Taking into account the technology novelty and the lack of device characterization and modeling, a hybrid (MIC) approach has been adopted both for a fast prototyping of the PA and for the evaluation of the device potentiality based on an extensive linear and nonlinear characterization. The comparison of PA performance in single-band or concurrent mode operation will be presented. In particular, the measured PA prototype shows an output power of 17.2 and 17-dBm at a 1-dB compression point, at 2.45 and 3.5-GHz, respectively, for CW single-mode operation, with a power added efficiency around 20%. System-level analysis predicts that, when the PA is operated under the 20-MHz Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM) concurrent signals, the maximum output power levels to maintain the Error Vector Magnitude (EVM) within 5% are 11 and 3.5-dBm at 2.45 and 3.5-GHz, respectively. Moreover, new concepts and possible new system architectures for the development of the next generation of the multi-band transceiver front-end will be provided with an extensive system-level evaluation of the amplifier.
			
		

	
		
		
	Scheda breve
	Scheda completa
	Scheda completa (DC)
	
	[image: SFX Query]


		
		
			
				

















































	
	
	




















	
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
			
			
				
					
						
						



























	
	
	Anno del prodotto
	
	
    	
        
        	
			
        
    
	
	


	
		
			
			2009
		
		
		
		
	



					
				
				
			
		
	
		
		
		
		
		
		
			
			
			
				
					
						
						



























	
	
	Codice DOI
	
	
    	
        
        	
			
        
    
	
	


	
		
			
			https://dx.doi.org/10.1017/S1759078709000087
		
		
		
		
	



					
				
				
			
		
	
		
		
		
		
		
		
			
			
			
				
					
						
						



























	
	
	Titolo della Rivista
	
	
    	
        
        	
			
        
    
	
	


	
		
			
			INTERNATIONAL JOURNAL OF MICROWAVE AND WIRELESS TECHNOLOGIES
		
		
		
		
	



					
				
				
			
		
	
		
		
		
		
		
		
	
	
	
		
		



























	
	
	Appare nelle tipologie
	
	
    	
        
        	
			
        
    
	
	


	
		
			
			1.1 Articolo in rivista
		
		
		
		
	



	






			

		

	


	


	
		























		File in questo prodotto:



	
	
	
	
	
	
    
	
	
	
	
	
	
		
			
				
			
		
		
	
	
	
	
		
			Non ci sono file associati a questo prodotto.

		
		
	





	
	
	









	
		
			
			
			



















	
		
		
	
	
	
	


	Pubblicazioni consigliate


	
		
		
			
				
				
				

			
			

		
	
	




			
		
	

	
		
		
			
			
				I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

			
		
	




	






















	

	
		
			
		    	
			      	 Informazioni
			    

			    
			    	
			        	










	
		
		
			
			Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11583/1840195
			
		
	
	
	

			      	

			    

			

		

	


	
	
	
		
			
			
				





















	
	 Attenzione

	
	










	
		
		
			
			
			Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

		
	
	
	



			
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
	
	
		
		
	
	
	
	
	





    


























	
		
			
				
					
						Conferma cancellazione
						
					
				

				
					
				
			

			
				Sei sicuro che questo prodotto debba essere cancellato?

			

			
				
					
						
							
							Chiudi
						
					
				
				
				
						
						
							Elimina
							
						
					
				
			

		

	




	
    
    
				





	
		
			
				
					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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